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第八卷年度索引

（一九八九年）

作 者 索 引

（按汉语拼音顺序）

A 

Arnesson, 1.，崔大复， Gnepf, S., Kneub让hi,
F. X. (Instit11te of Quantum Electronics, 
ETH) Z叮ich, Switzerl釭d)：分布反馈和螺旋
反馈气体激光器的增益饱和效应(81).

B 

包学诚-见张才根(435)
Borghesi, A．一见陈辰嘉(32:l).

-c 

蔡明儒一见张贵忠(97).
陈辰嘉（北京大学），Borghesi, A.，知ddo,正，

Stella, A.（意大利Unive.rsi也di Pavia)掺绷

多晶硅的远红外光谱(321).
陈丹立一一见丘秉生(211).
陈 衡（华北电力学院）： 金属红外福射特性及其温

度测量的智能化(57).
陈焕矗一一见赵晓红(131)
陈建民赵永刚，赵新安，谢雷鸣（中科院上海冶金

所） ： YBa9Cu307一体系中6纫～640cm-l红外

谱峰本屈的研究（址1);
一一见赵永刚(335).

陈建湘一一见郑国珍(139).
陈俊德一见林秀华(125).
陈立信一见胡燮荣(41).
陈泉森－－』闱胡燮荣(41).
陈 亭-—一见赵晓红(131).
陈维英·一一见郑兴世(305).
陈文驹一一见赵晓红(131).

陈永平一—见於伟蜂(40!))
陈宗圭一—见徐仲英(111).
陈祖培一一见李国荣(253).
崔大复一一见Arnesson, J. (81). 

D 

戴长虹——见王威礼(417)
戴弄穹糜正瑜，戴显熹（复旦大学） ： 黑体辐射的峰

值关系、标度律及有关物理常数(277).
戴显熹——见戴弈穹(277).
邓文荣——见杨文库(153).
董建民一一见冯志华(231).
杜明泽一一见舒占永(117).

F 

方家熊——见黄建新(1);
—见胡燮荣(41);
－一见姚 欣(247).

方俊鑫一一见许掌龙(89).
樊锡君，田淑芬（山东师范大学）：高斯光束驱动的单

输出环形腔光学双稳系统(177).
冯志华，董建民，凌裕农，吴作良，沈重辉（中科院上

海技术物理所）： PtSi肖脱基势垒红外焦平面
光腔结构的研究(231).

冯锡淇，张继周，应继锋，刘建成（南京大学）；掺镁、
铁锐酸悝晶体的光吸收和ESR研究(369).

傅恩生一一见王 兵(31).
富光华一一见张春平(385).
傅汝廉—一见张春平(385),

－一见谭冠荣（必9)
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G 

高锦岳一见国秀珍(423,
Geddo;班 ． 一见陈辰嘉(321).
葛惟银—一见徐仲英(111).
Giriat, W.—见姜 山(145).
Gnepf, 3.—见Arnesson, J'. (81). 7 

龚雅谦一见於伟峰(409)
郭光灿一一见姚 煜(317).
郭明霞一一见谭冠荣(429)
郭少令－�见郑国珍(139).

国秀珍，孙敬妹，金光旭，王清文， 高锦岳（吉林大
学） ： N氐分子气体中斯塔克效应光学双稳性

的实验观察(423)

顾 樵（西北大学）： 势阱模型及其在有机物着色研

究中的应用(453);

：生命现象与激光器的类似性(69),

顾 荣一一见张春平(385).

顾世涫一见李有成(23),
－一见许掌龙(89).

五

何雪华一一见王威礼(417)

洪春荣一见舒占永(117).

黄 河，童斐明，汤定元（中科院上海技术物理所）：
Hg1_a;Cd,,,Te MIS器件G-Y特性(401)

黄 淮一一见郑兴世(305).

黄建新，方家熊，汤定元（中科院上海技术物理所）：
背景辐射对O.leV HgCdTe光导探测器性能的

影响(1).
黄岚梁汉成，赵寿南（华南理工大学）： 硅晶片氧

化应力的红外光弹性测噩及研究(203).
胡燮荣，刘兆鹏，陈立信（山东大学），方家熊，陈泉森

沈 杰（中科院上海技术 物理所）： N-0n-P 

Eg。.sCdo.2Te光伏探测器参昼的选择(41).

J 

江炳熙一一见林秀华(125).
江德生，汤寅生，夏建白（中科院半导体所）： 量子阱

光反射光谱的电调制机理(15).

蒋 红一一－见舒占永(117).

姜 山，沈学础，李齐光，朱浩荣，居广林（中科院上
海技术物理所红外物理开放实验室）： Giriat,

W. (Centra de:fisica, Cara函s, Venesuela): 
Cd巨Mna,'3高压吸收光谱(145).

姜世昌（上海工业自动化仪表所）： 红外比色温度计
的发射率修正(63),

姜卫东一一一见姚 煜(317).

蒋知行， 张幼文（上海交通大学） ： 半透明体的发射
比、 反射比、 透射比和真温等参数的昶盐
(49). 

蒋最敏，左 健，修立松，许存义（中国科技大学），庄
蔚华，梁基本（中科院半导体所） ： 掺Be分子束
外延GaAs的喇曼光谱(161).

金白谋一一见邵耀椿(447)
金光旭一—见国秀珍(423)
金亿鑫一一见舒占永(117).
居广林一见姜 山(145).

K 

开桂云一见谭冠荣(429)
Kneubiihl, F, K.—见Arnes印n, J. (81) 
Kock, F．一一见褚君浩(327).

L 

梁汉成一—见黄 岚(203).
梁基本一见蒋最敏(161).
廖映扮（四川教育学院）， 唐克亮（西南师范大学）：

He-Ne激光辐照甜橙种子后对其细胞学影响
的研究(391).

李炉宗一一见於伟峰(409)
李淳飞一见刘玉东(285).
李光运一见俞志毅(121).

李国荣，陈祖培，（中科院上海技术物理所），闻建勋
（中科院上海有机化学所）： P(V:OF/TrFE)热

释电探测器的研究(253).
李浩亮一一见张贵忠(97).
李惠庆一一见邵耀椿(447)

李孔宁一�见於伟峰(409)

凌裕农一一见冯志华(231).

林 林（中科院上海技术物理所）： 红外辐射测量系
统线性度的测定及校正方法（切1).

林庶芝—一见沈 政(395).
林秀华，江炳熙，叶新民（厦门大学），王乃光，陈俊

德， 叶丽丽， 鲁士平（中科院安徽光机所） ：

GaP:N晶体巾束缚激子的辐射跃迁及其能谥
转移(125).



6期 第八卷年度索引 459 

林贻塗一一见曾广兴(381).
李齐光一一－见姜 山(145).
李淑梁一一见郑卓嘉(191).
刘宝瑞一一见张贵忠(97).
刘 健一�见张才根(435)
刘建成一见冯锡淇( 369).
刘 琳（洛阳014中心）：3,...,5µ,m PV InSb探测器 S 

的PSG钝化技术(299).
刘贤德一见熊政军(225).
刘 颖，王俊麟（北京理工大学）：相关狩位采样保持

(CCSH)电路特性的测量与分析(217).
刘玉东， 王其明， 李淳飞（哈尔滨工业大学）： 采用

HgCdTe双稳器件实现CO2激光脉冲整形
(285). 

刘兆鹏一见胡燮荣(41).
刘志立（华北光电技术所），杨宜禾，周维真（西安电

子科技大学）： 一种新型的点模式模糊松弛匹配
成象跟踪算法(349),
：一种自适应波门跟踪器的改进(197).

李 文一一见张复礼(309),
李有成（河北师范大学），顾世消（上海交通大学）：有

限溫度下GaAs极性膜内极化子的有效质量
(23). 

李玉璋一一见徐仲英（且1).
李增发一见张贵忠(97).
李自元一见唐文国(165)。
罗锡璋－一－丘秉生(211),

—郑兴世(305),
一曾广兴(381).

罗遵度－�见张 弘(1J).
鲁士平一—见林秀华(.125).
陆 卫-见俞志毅(121).
吕亚兵－一－见沈 政(395).

及

让庆澜－－一见王威礼(417)
饶瑞中，宋正方（中科院安徽光机所）： 海雾对8~5

µ,m和8~14 µ,m红外辐射的衰减特性(441)

班

班aier,五．一一见褚君浩(327).
糜正瑜一见戴弄穹(277).

Q 

丘秉生，陈丹立，罗锡璋，郑兴世（中山大学）： 亳米、
亚亳米波极化干涉仪的设计考虑(211),

—见曾广兴(381).
屈敏飞一见郑国珍(139).

邵耀椿，李惠庆，金白谋，薛林宝，顾仁芳（江苏农学
院）：He-Ne激光与红色荧光灯对作物的生物
效应实验研究(447).

沈重辉一见冯志华(231).
沈 杰一一见胡燮荣(41).
沈学础－一－见俞志毅(12:1),

一—见姜 山(145),
一—见唐文国(165).

沈 政，张运生，吕亚兵，林庶芝（北京大学）：稳频与
拒稳频激光对大鼠脑NADH作用的比较
(395). 

施天生一一见赵永刚(335).
舒占永，杜明泽，蒋 红，洪春荣，元金山，金亿鑫，张

新夷（中科院长春物理所）：MOCVD-InP的低

温光致发光光谱(117).
Sizmann, R．一见褚君浩(327).
宋德英一一见张贵忠(97).
宋祥生一见郑国珍(139).
宋永远一见赵晓红(131).
宋正方一见绕瑞中(441)
Stella, A．一—见陈辰嘉(321)
隋 燕一—见谭冠荣(429)
孙大亮一一见赵晓红(131).
孙敬妹——见国秀珍(423)

T 

汤大新，杨 钧（吉林大学）：Mn-Fe-Co-Cu陶瓷基
半无机高聚物介质漠FT-IR辐射光谱(361),

汤定元一—见黄建新(1),
一一见郑国珍(J39),
一见黄 河(401)

唐克亮--－见廖映扮(391).
唐文国，王富朝，李白元，沈学础（中科院上海技术物

理所红外物理开放实验室）：退火对a-Si.,C1一：

H薄膜光学性质的影响(165).
谭冠荣，杨文霞，郭明霞，隋 燕，傅汝廉，开桂云（南
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开大学）： 检测 Doppler-free 红外激光光声信
号的两种方法(429)

汤 寅 生—一见江德生(15).
田淑芬一一见樊锡君(171).
童斐明－�见黄 河(401) .

w 

许生龙（ 昆明物理所）： 光导探浏 器芯片的 电容公式
(313). 

许掌龙， 顾世流 方俊鑫（上海交通大学）： 半无限离
子晶体（真空接触）表面 电磁耦合场琶子的研究
(89) .  

徐仲英， 许继宗J 李玉璋， 葛惟银， 陈宗圭， 郑宝真，
（中科院半导体所） ： In心Ga.1_,.丛／Ga.As 应变盈子阱
结构中热载流 子分布的皮秒光谱研究(lU ),

一一－见徐 强(103).
王 兵， 傅恩生， 张伟力 （ 中科院 上海光机所）： TE.A.

CO2 激光器被动锁模研究(31) .
王富朝一一见唐文国(165).
汪宏七， 赵高祥（ 中科院大气物理所）： 宽光谱间隔普

y 

朗 克函数积分的近 似算法 (187) .
王建宇， 薛永祺（ 中 科院上海技术物理所）． 光谱没 段

可编程多光谱扫描仪探讨(263) .
王俊麟——见刘 颖(217).
王乃 光－�见林秀华 (125).
王其阴-—见刘玉东(285).
王清文一一见国秀珍(423)
王威礼， 让庆澜， 何雪 华， 戴长虹， 张合义（北京大

学）： 在红外 GaAs 光折变 晶 体 中 透射和衍射光
束的空间相互作用 (417)

闻建勋－一见李国荣(253) .
Wollrab, R.—见褚君浩(3切）．
吴佑寿—一见郑卓嘉(191).
吴作 良一一见冯志华(231) .

X 

夏建 白一�见江德生(15).
肖 克波， 周佐平（ 华南理工大学）： 单模式光纤双折射

杨 钧一—见汤大新(361).
杨文库（长春光机学院）， 邓文荣 （ 中 科院长 春 光 机

所）： 异质结 内健 电压的研究(153).
杨文霞一—见谭冠荣 (429)
杨小明－一－见张贵忠(97) .
扬宜禾一一见刘志立(197), (349). 
阎 杰——丛张贵忠(97).
严 义坝一见许培忠(343),
姚 煜） 姜卫东， 张复才， 郭光灿（ 中 国科技大学）： 激

光多普勒光子相关法测量微循环 (317).
姚 欣， 方 家熊 （ 中 科院上海技术物理所）： 光生电子

碰撞离化对 InSb 离子注入探测器光谱响 应 的
影 响 (247).

姚 英——见朱惜辰(375) .
叶红娟一一见俞志毅(121).
叶丽丽一—见林秀华(125).
叶新民一一见林秀华(125) .
应继锋一一见冯锡淇 (369).
元金山 —一见舒占永(117).
俞 平－�见张存洲 ( 171).

特性测量研究(359).
谢雷鸣－—一见陈建民(2丑），

—见赵永刚 (335) .
熊政军， 刘 贤 德 （ 华 中 理工大学）： 棱镜薄膜波导耦合

的傅里叶频谱分析方法(225).
修立松一—见蒋最敏(161).

许存义一一见蒋最敏(161).

薛永祺一一见王理宇(263) .

许继宗一一见徐仲 英(111).
许培忠， 严 义 坝 （ 中 科院上海技术物理所）： 错膜沉积

工艺的实验研究(343).
徐平茂（山东大学）： 横向热导限制的热释电探测 器 z 

的 噪声等效功率(259).
徐 强 徐仲英， 庄蔚华 （ 中 科院半导体所）； InGaAs/

G扣红 应变耦合量子阱光学性质的研究(103).

於伟峰， 李炳宗（复旦大学）， 李孔宁， 陈永平， 张勤
耀 J 龚雅谦 （ 中 科院上海技术物理所）： InSb­
M1S 器件中 PECVD 氮氧化硅栅介 质 膜 的 研
究 (409)

俞志毅， 叶红娟， 陆 卫， 沈学础（＇中 科院上海技术物
理所红外物理开放实验室）， 李光远（华 东 化 工
学院）： Ti/l)Y1丑Ba2Cu30曰， 的远红外反射 光 谱
(121). 

张才根（ 中科院上海技术物理所）， 刘 健， 包学诚（上
海交通大学）： 红外测 温仪仅作比辐射率校正时
的误差分析和实验研究（必5) .
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张春平，顾 荣， 宫光华，傅汝廉， 张光寅（南开大学）：
小金屈颗粒复合物的远红外吸收(385).

张存洲， 俞 平， 张万林， 张光寅 （ 南开大学）； K必nQ`
晶 体 中 OH－ 杂质的存在形态及其红外 光 谱 的
研究(171) .

张复才一见姚 煜(317).
张复礼， 李 文 （ 天津大学）： 傅里叶变换红外发射率

谱的 一种简易测量方法(309).
张光寅一一见张贵忠 (97),

一—见张存洲(171 ),
一一见张春平(385) .

张桂兰一一见赵晓红(131).
张贵忠，李浩亮，李增发， 张光寅， 阎 杰： 宋德英，杨

小明， 刘宝瑞， 蔡明儒 （ 南开大学）； YBa2Cu心7_.,
超导体声子谱的 动态研究(97).

张合义一见王威礼(417)
张 弘， 罗逄度（中科院福建物质结构所）： 快速测置

掺 Nd3 ＋ 晶体的荧光分支比(11).
张继周一见冯锡淇(369).
张勤耀一见於伟峰 (409)
张素英 （ 中科院上海技术物理所） ： 从谛化铅晶 体光

谙评定“软特性”镁膜材料(237).
张运生一一见沈 政(395).
张万林一—见张存洲 (171),
张伟力 一—见王 兵(31) .
张夷新一�见舒占永(117).
张幼文一一见蒋知行(49) .
赵东焕 （ 中科院上海光机所）： 自 由 电子激光器中的

Cerenkov 辐射(291).
赵高祥一见汪宏七 (187) ．

赵寿南一一见黄 岚(203).
赵晓红， 陈 亭 ， 张桂兰， 陈文驹，（南开大学） ： 孙大

亮 宋永远，陈焕矗（ 山 东大学）： Eu“ 在S BN品
体中荧光的偏振和分时间辨特性(l31).

赵新 安一见陈建民(241) .
赵永刚， 谢雷鸣， 钟福民， 陈建民， 施天生（中科院上

海冶金所）： YBa2Cu30., 和 BiS rCaCu20，，， 红外
吸收谱的研究(335),

一一见陈建民(.2士1).
郑宝真一一见徐仲英(111).
郑国珍， 屈敏飞，郭少令， 陈建湘， 宋祥生， 汤定元 （ 中

科院上海技术物理所红外物 理 开 放 实 验 室）：
L呾e 温度下蹄锅采量子输运特性(139).

曾广兴， 丘秉生， 林贻埜， 郑兴世， 罗锡璋（中山大
学）： 亚毫米波场分布 自 动 测 簸 系 统 的 研 究
(381). 

郑兴世， 罗锡璋， 黄 淮，周 彤， 陈维英（中山大
学） ： 微机控制的 F-P 干涉仪亚毫米波波 长 测
量系统(305),

—见 丘秉生(211),
－—见 曾广兴(381).

郑卓嘉 吴佑寿， 李叔梁（ 清华大学）． 三维物体红外
成象的计算机仿真(191) .

钟福民一见赵永刚(335).
周 宝庆 （ 中科院上海技术物理所） ： 新型亳米波全频

段功率计(75) .
周 彤一—见郑兴世(305).
周维真一—见刘志立(197), (349). 
周佐平一一见 肖 克波(359) .
庄蔚华一一见徐 强 (103),

一一见蒋最敏(161).
朱浩荣一见姜 山 (145) 仁

褚君浩（ 中科院上海技术物理所红外物理开 放 实 验
室） ， Sizmann, R., Wollrab, R., Koch, F. 

(E-16, T, U. Miinchen, D-8046 Garding_. F. 
R. Germany), Ziegler, J., Maier, H. (.AEG, 
D-7100 Heilbroll11, F. R. Germany): 

HgCdTe 共振缺陷态的 电容谱研究(327)中

朱惜辰 ， 姚 英 （ 昆明物理所）： HgCdTe 光导探测器
的低频噪声 ( 375)

Ziegler, J．一—见褚君浩(327).
左 健一见蒋最敏(161).
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B 

背景辐纣
一对 HgCdTe 光导探测器性能的影响(1).

比辐射率
一－－红外测 温仪仅作比辖射率校正时误差分析和实

验研究(435),
一一发射率修正， 红外 比色温度计的 (63),

—发射 比、 反射 比、 透射 比和真温等参数的测量，
半透明体的 (49) ,

一FT-IR 辐射光谱， Mn-Fe-Co-Cu 陶瓷半无机

高聚物介质膜的 (361) .
薄膜
—GaAs 极性胰 内有限温度下极化子的有效 质 量

(23), 
—a-SiC: H, 退火对其光学性质的影响 (165),
一“软特性”PbTe 锁膜材料的光谱评定(237) ,

一棱镜－薄膜波导耦合的 傅 里 叶 频 谱 分 析 方 法
(225), 

一一错膜沉积工艺的实验研究(343).
波长测量
一·亚毫米波波长测量系统， 采用微机控制 F-P 干

涉仪(305) .

波导

—棱镜－薄膜波导耦合的 傅 里 叶 频 谱 分 析 方 法

。

测量

（龙5).

一一金属温度测量 的 智 能 化 及 其 红 外 辐 射 特 性
(57), 

一一掺 Nda＋ 晶 体的荧光分支比的快速测噩(11),
一半透明体的参数测抵(49),
一相关狩位采样保持 电路特性的测噩 (217),.

一红外辐射测量系统线性度的测定 及 校 正 方 法
(271), 

－亚亳米波波长测摄系统， 采用微机控制的 F-P
于涉仪(305),

一一微循环测量， 采 用 激 光 多 普 勒 光 子 相 关 法

(317), 
一一硅晶片氧 化 应 力 的 测 噩， 用 红 外 光 弹 性 法

(203), 
—傅里叶变换红外发射谱的简易测量方法(309)，
—亚亳米波场分布的 自 动测量系统(381) ,
-双折射持性测量的研究， 单模光纤的 (359),
测温
一一红外测温仪仅作 比辐射率校正时的误差分析和

实验研究 (435),
－一金屡测溫智能化(57),
一红外比色温度计的 发射率修正(63).
超导体
-—YBaCuO 声子谱的 动态研究(97),

—TiYBaCuO 远红外反射光谱(121),
--YBaCuO 体系 中 620~640 cm-1 红外谱蜂本质

研究(241),
一YBaCuO 和 BJS1·CaCuO 红 外 吸 收 谱 研 究

(335). 

D 

磅铜采（五gCdTe)
一MIS 器件的 G-V 特性(401),

一一－光导探测器性能， 背景辖射对其的影响 (1),
-N-on-P 光伏探测器参堡的 选择(41) ,
-LllHe 温度下量子输运特性(139),
一一双稳器件， 用 以实现 CO2 激光脉冲整形(285),
—光导探测器的低频噪声(375),
一一共振缺陷态的 电容谱研究(327).
琦化铅(PbTe)
－一从晶体光谱评定“软特性”钝膜材料(2打）．
电学性质
一—'J·-V 特性， HgCdTe MIS 器件的 (401),

一一－异质结 内 建 电压(153),
—相关弈位采样 保 持 电 路 特 性 的 测 盘 与 分 析

(217), 
一一横向热导限制 噪声 等效功率， 热释 电探测器的

(259), 

— 电容公式， 光导探测器芯片的 (313).
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多 光谱扫描仪 （班SS)
一一光谱波段可编程扫描仪探讨(263) .

F 

分子束外延（亘BE)
一一掺 Be GaAs 的喇曼光谱(161).

G 

干涉仪
一毫米、 亚毫米波极化干涉仪的设计考虑(211),
一一微 机控制 F-P 干涉仪亚亳米波波长测 量 系 统

(305). 

高斯光束
一一用 以驱动单输出环形腔光学双稳系统(177),
一一对极化干涉仪性能的影响(211).
跟踪器
一 自 适应波门跟踪器的改进(197)1,
—新型成象跟踪算法： 点模式模 糊 松 弛 匹 配 的

(349). 

功率计
—新型亳米波全频段功率计(75) .
光谱学
一一量子阱光反射光谱的 电调制机理(15) ,
一一声子谱动态研究， YBa.CuO 的 (97),
—皮秒光谱研究， lnGa.As/Ga缸 应变量子阱结

构中热载流子分布的 (111),
一一低温光致发光光谱， MOCVD-InP 的 (117),
—远红外反射光谱， TiYBa.CuO 的(121),
一高压吸收光谱， CdMnS 的 (145),
一一喇曼光谱， 掺 Be 分子束外延 G扣h 的(161),
一0丑－1 杂质红外光谱， KZnCl 晶体中 (1九），
一一傅里叶频谱分析方法， 棱镜－薄 漠 波 导 耦 合 的

(225), 
一一光谱评定“软特性”PbTe 薄膜材料(237),
－一620~640 cm-1 红外谱峰本质的研究, YBa.CuO 

体系 中 (241) ,
一一傅里叶变换红外发射谱， 简易测量方法(309),
一—光子相关光谱法测景血流微循环(317),
一一远红外叹收， 小金属颗粒复合物的(385),
一一远红外光谱， 掺淜多晶硅的 (321),
－—－监SR 研究， 掺镁、 铁妮酸锥晶体的(369),

一 溥里叶变换红外辐射光谱， Mn-Fe-Co-Cu 陶

瓷基半无机高聚物介质膜的(361)
一红外吸收谱研究， YBa.CuO 和 BiSrCa.CuO 的

(335), 
一一电容谱， 用 以研究 HgCdTe 共振缺陷态 (3切）．
光声效应
一Doppler-free光声信号， 两种控测方法(429) .
光弹性
一一红外光弹性测量及研究， 硅品 片 氧 仵 应 力 的

(203). 
光学纤维
一一单模光纤双折射特性测噩研究(359).
光学双稳态
一－－斯塔克效应双稳性实验观察， NHa 分子气体中

(423) , 
一环形腔光学双稳系统， 高斯光束驱动单输出的

(177),  
一HgCdTe 器件， 用 于实现 CO， 激 光 脉 冲 整 形

(285). 
光学性质
一一透射和衍射光束的空间相互作用， 红外 Ga.As

光折变晶体中 (417),
一一发射比、 反射 比、 透射 比等测量， 半透明体的

(49), 
一一应变耦合量子阱光学性质研究， InGa.生／Ga.As

的 (103)
-a.-SiC : H 薄胰 光 学 性 质， 退 火 对 其 的 影 响

(165) , 
—光吸收， 掺镁、 铁妮酸锥晶 体的 (369).
硅 (Si)
一a.-SiC : H 薄膜 光 学 性 质， 退 火 对 其 的 影 响

(165), 
一一一晶片氧化应力的 红外光弹性测量及研究(203),
-PtSi 肖 脱基势垒 红 外 焦 平 面 光腔 结 构 研 究

(231), 

一一磷硅玻璃(PSG)膜的 钝化技术， 用 于制作 PV
InSb 探测器(299),

—掺硐多晶硅， 远红外光谱(321).

五

毫米波辐射
—新型全频段功率计(75),
一一极化干涉仪的设计考虑(211),
一一亚毫米波场分布 自 动测量系统(38l ).
黑体辐射
一半透明体的 发射 比、 反射 比、 透射 比和真温等参

数的 测忌(49),



妪 红 外 研 究 8 卷

一—峰值关系， 标度律及有关物理常数（277).
红外辐射
—Doppler-free 激光光声信号， 二种 检 测 方 法

(429), 
一一金属的 特性， 及其测温智能化(57),
－一测量系统线性度的测定及校正方法 (271),
一一远红外辐射， 小金属颗粒复合物的 吸收 (385)
一He-Ne 激光辐照甜橙种子后对其细 胞 学 影 响

的研究 (391),
一一海雾中衰减特性， 3~ 5 µ,m 和 8~14 µ,m 辐射的

(441), 
一一光谱特性， Mn-Fe-Co-Cu 陶瓷其半无机 高 聚

物介质膜的 (361) .
化学汽相淀积(CVD)
一PECVD 氮氧化硅栅介质膜研究， InSb-MIS 器

件中 (409),
L 

—lnSb 探测器 PSG 的钝化技术(299),
-MOCJVD-InP， 低温光致发光光谱(117).

—InSb, PECVD 氮氧化硅杻介质膜研究 (409) .
晶体
-Ga,As 光折交晶体中透射和衍射光束的空 间 相

互作用 (417),
—掺 Nd8＋ 晶 体， 荧光分支比的 快速测昼(ll),
一一半无限离子晶体， 表面 电磁耦合场盐子的研究

(89), 
一一－G斗P : N, 束缚激子 的 辐 射 跃 迁 和 能 蜇 转 移

(125), 
—SBN, Eu3＋ 荧光的偏振和时间分辨特性(1扛），
一k必nClh OH－ 杂质存在形态及其红外光谱的

研究 (1九），
一“软特性',PbTe 镁膜材料， 从光谱评定（沈7),
一LiNb08 : Mg, Fe, 光吸收和 ESR 研究 （泌9).

J
 

离子注入
—InSb 探测器， 光生电子碰撤离 化对光谱响应的

影响(247).
量子生物学
一一势阱模型及其在有机物着色研究 中的应用激光器

-CO!l， 观察光学双稳态(423),
一He-Ne， 对作物生物效应的实验研究(447),
—检测 Doppler-free 光声信号的方法 (429),
-TEA C02， 被动锁模研究(31) ,
—与生命现象的类似性 (69) ,
一一分布反馈和螺旋反馈气体激光器， 增益饱和效

应(81),
一—-CO:i, 用 HgCdTe 双 稳 器 件 对 其 脉 冲 整 形

(285) , 
— 自 由 电子激光器， Cerenkov 辐射(291),
一多普勒光子相关法， 测猛血流微循环(317),
一—丑e-Ne, 辐照甜橙种子后对其细胞学影响的研

究 (391),
N 

一一稳频与非稳频 激 光 对 大 鼠 脑 NADH 作 比 较

(453).  

量子阱结构
—光反射光谱的 电调制机理(15) ,

一一应变耦合量子阱光学性质， InG心钰／Ga.As 的
(103), 

一一应变狱子阱结构 中热载流子分布的皮秒光谱研
究， InGaAs/GaAs 的 (111).

磷化锯 (lnP)
—MOCVD 外延层的低温光致发光光谱(117) .
硫猛镖 (Cd班nS)
—一高压吸收光谱(145).

(395). 

激子

一—束缚激子的 辐射跃迁和其能益转移， Ga.P : N 晶 p 

能量转移
-GaP : N 晶体中束缚激子的 (125).

体中 (125) ． 普 朗 克 函 数
焦平面列阵 一一宽光谱间 隔普朗克函数积分的近似算法(187).
-PtSi 肖 脱基势垒红外焦平面光腔结 构 的 研 究

(231) . 
R 

金属－绝缘体－半导体(l'I(IB) 器件 热成 象
一－－ HgCdTe, G-V 特性(401)， 一一三维物体红外成象的计算机仿真(191),
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一一新型成象跟踪算法， 点模式模 糊松 弛 匹 配 的
(,349) . 

热释 电
一—SBN 晶体， Eu3＋荧 光的偏振和时间分辨 特 性

(131), 
一氐ZnCl4 晶体， OH－ 杂质的存在形态及红外光

谱的研究 (171),
一P(VDF/TrFE)探测器的研究(253) ,

一探测器横向热导限制的 噪声等效功率(259) .

s 

珅化锋 (GaAa)
一晶体中透射和衍射光束的相互作用 (417),
一GaAs-AlGa,As， 猛子阱光反射光谱的 电调制机

理(15),
一一极 性膜 内 极化子的有效质 盐， 在 有 限 温 度 下

(23), 

一离子注入 InSb， 光生 电子碰撞离化对光谱响应
的影响 （汹7)

一P(VDF/TrFE)热释电(253) .
一热释电， 横向热导限制的 噪声等效功率 (259),
—InSb, PSG 钝化技术(299),
一一·光导， 芯片的 电容公式(313),
一HgCdTe 光导， 低频噪声 (375).

陶瓷材料
一Mn-Fe-Co-Cn基半无机高聚物复合介质腔， 红

外辐射光谱研究(361).
梯化捆 (InSb)
一MIS 器件， PECVD 氮氧化硅栅 介 质 膜 研 究

(409), 
一离子注入探测器， 光生电子碰拢离化对其光谱

响应的影响 (247) ,
一PV 探测器， PSG 钝化技术(299).

—-InGa.A.s/GaAs, 应变耦 合 量 子 阱 光 学 性 质 X 
(103) , 

一InGaAs/GaAs, 应变昼子阱结构 中热载 流 子

分布的皮秒光谱研究(111),
一喇曼光谱， 掺 Be 分子束外延的 (161).
生命现象
一—与 激光器的类 似性(69).
生物效应

' —He-Ne 激光与红色劳光灯对作物的 生 物 效 应

的 实验研究 (4.47),
一－－大 鼠脑 NA.DH， 稳频和非稳频激光对其的影响

(395) . 
势阱模型
一在有机物着色研究中的应用 (453).
斯塔克效应
一一光学双稳性的实验观察， NH8 分子气体中

(423).  

锁模
-TE.A. CO� 激光器被动锁模研究(31).

T 

探测器
一HgCdTe 光 导， 背景辐射对其性能的影响 (1),
-N-on-P_ HgCdTe 光伏， 参量的选择(41),

-— 自 适应波门跟踪器的改进(197),
-Pt.Si 肖 脱基势垒 红 外 焦 平 面 光 腔 结 构 研 究

( 231), 

协同学
一生命现象与激光器的类似性(69).
信号检测
一Doppler-free 光声信号检测的 两 种 方 法

y 

遥感

(429}. 

一一多光谱扫插仪． 光谱波段可编程(263).
异质结
一一－内建 电压研究(153) .
荧光
一一红色荧光灯对 作 物 的 生 物 效 应 的 实 验 研 究

(447), 
一一－荧光分支比快速测据， 掺 Nd8＋ 晶 体的(1] ),
—Eu3＋ 荧光的偏振和时间分辨特性(131).
有机物着色
一一－势阱模型在其应用 中的应用 (453).

z 

错(Ge)
一错腴沉积工艺的实验研究（出3).
自 适应
一—自 适应波门跟踪器的改进(197).
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B 

北京大学(321), (395), (417). 
北京理工大学(217) .

C 

长春光学精密机械学院(153).

F 

复旦大学， 上海（切7), (409). 

五

哈尔滨工业大学(285) .
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Zhou Baoqing (Shanghai Institute of Techni心

Physics, Academia Sinica, Shanghai, China) : 
A new power meter for whole milimeter wave 
bands (75) , 

Zhou Tong-see Zheng Xingshi (305) .  
Zhou Weizhen—see Liu Zhili (197) ,  (349) . 
Zhou Zuoping—see Xiao Kebo (359).  
Zhuang Weihua—see Xu Qiang (103),  

—see Jiang Znimin (16] ) ,  
Zhu Haorong-see Jiang Shan ( 145) . 
Zhu Junh的， （Laboratory for Infrared Physics, 

Shanghai Institute of Technic斗 Physics, A.ca­
demia Sini�斗， Shangh心， Chi四）， Sizmann,
R., Wollrab, R., Koch, F. (E-161 T. U. 
Munehen, D-8046 Garding, F. R. Germany), 
Ziegler, J.， 直aier, H. (AEG, D-7100 H& 
ilbronn, F. B. Germany): Study of resonant 
deffoot states in HgCdTe by cap的tance
spectroscopy (327). 

Zhu Xichen, Yao Ying (Ku皿in I皿titnte of 
Physics, Kunmin, Yunnan, China) :  Low 
frequency noise of H昶Te photoconducto1-s 
(375) . 

Ziegler, J.-see Zhu Jnnhao (3芍）．
Zuo Jian—see Jiang Zuimin (161). 

Subject Index 

AUTONO芷Y
—Improvement of autonomous 砰'te oontr3 

tracker (197), 

BACKGROUND RADIATIO页
一皿eet of background 过diation OD p釭for-­

mance of HgCdTe PG de如tor (1) . 
BIOLOGICAL E卫卫卫CT
-Biol氓'ica.l effect of 丑e-Ne I邸er and 工ed

fluorescent light on plants, experimental 
血dy on (447).  

—Brain NADH of rats, e宜ects of 啦bilized
and nonstabilized 垃sers on (395). 

BL.A.OX.BODY RADIATION 
-Semitransparent body, me知urement of 

e m i t t a n c e, re丑ectance, transmittance and 
truth temperature of (49). 

一Peak laws., 实aling laws a.n.d some related 



8 卷 红 外 研 究 475 
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